ELECTRONICA D’ALTA FREQUENCIA - /?7f

Nombre de credits:
4.5 teorics

3 problemes

1.5 laboratoris

CONTINGUTS

RADIOFREQUENCIA

1. Introduccid als sistemes de comunicacio.

2. Amplificadors per a circuits de comunicacions.

e Comportament dels amplificadors a alta freqiiencia. Models d’alta fre-
quencia dels transistors bipolar i FET. Técniques de millora de 'ampla
de banda dels amplificadors.

o Amplificadors sintonitzats. Circuits resonants RLC. Circuits sintonitzats
amb transformador, autotransformadors i transformadors capacitius.
Transformacié d'impedancies.

3. Oscil.ladors de radiofrequencia.

e Condicions d’oscil.lacid. El criteri de Nvquist.

Realitzacions practiques d’oscil.ladors. Colpitts, Hartley, Clapp. Pierce.
Tecniques de disseny.

Estabilitat d’amplitud i freqiiencia.

Oscil.ladors de cristall.

Oscil.ladors controlats per tensio (VCO).
4. Llagos PLL.

e Principi de funcionament i diagrama de blocs.
o Model lineal dels PLL. Ordre i tipus.

o Estabilitat dels PLL.

¢ Resposta dinamica.

Detectors de fase.

Aplicacions.



5. Moduladors 1 demoduladors AM.

Senyal moduladora i portadora. Index de modulacio.

Técniques de traslacié freqiiencial. ”Mixers”. Tipus de "mixers”.

Moduladors. Tecniques de modulacio.

Técniques de deteccio.

Estructura general dels emisors i receptors de AM. El receptor super-
heterodi. Control automatic de guany.

6. Moduladors i demoduladors FM.

e Modulacié en fase i en freqiiencia.

e FM de banda estreta i FNM de banda ampla. Amplada de banda i espectre
dels senyals de ['M.

e Circuits generadors de FM. FM directa i indirecta. Control automatic de
freqiiencia. Metode indirecte de Armtrong.

e Circuits detectors 1 discriminadors de freqiiencia.

MICROONLS

‘\1

Linies de transmissio.

e Circuit eléctric equivalent. Propagacié d’ones en una linia de transmissio.
Impedancia caracteristica.

e Coeficient de reflexio. Relacié d’ona estacionaria.
e Coeficient de transmissio.

o La carta de Smith. Adaptacié d'impedancies.

e Perdues i dispersio.

e Tipus de linies.
8. Analisi de xarxes.

o Matriu de dispersié. Propietats. Relacio entre les matrius de dispersio,
impedancies 1 admitancies.

e Associacié de xarxes de dos accessos en serie i en paral.lel. Parametres
d’una xarxa de dos accessos. Conexid de xarxes de dos accessos en cas-
cada. Matrius de transmissio.



9. Circuits passius de microones.

e Atenuadors.

e Inversors.

¢ Divisors de potencia.

e Circuladors.

e Acobladors direccionals.

e Circuits amb linies de transmissié acoblades.

o Iiltres.
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